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INTRODUCAO

O amplificador de poténcias (PA) é o elemento responsavel por promover sinais para grandes poténcias em uma cadeia de transmissao de RF,
Fig. 1. Uma das maneiras de um PA superar os limites impostos pela tecnologia € a utilizacdo de combinacao de poténcia com celulas
amplificadoras em paralelo [1]. Entre as vantagens dessa técnica aplicada a PAs CMOS, ressaltam-se: reconfigurabilidade e baixo custo [2].

- D)) RESULTADOS E DISCUSSOES

Sinal de w j Técnicas de rotacdo angular (22,5 °) e espacamento (30 um) foram
entrada g aplicadas para diminuir os efeitos indesejaveis do acoplamento
magnetico negativo. Para associacao de 2 PAs obteve um OCP 45

Fig. 1 — Transmissor RF de 25,3 dBm, e uma efeciéncia de 23,8%. Com uma associacio
OBJETIVOS ideal obteve-se uma eficiencia entre 11 % a 30 % (Fig. 5), € um
consumo de 0,9 W a 2,5 W (Fig. 6).
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Projetar um combinador de poténcia baseado em transformadores, para
combinar a poténcia de saida de dois PAs em 2,4 GHz, e integrado em
tecnologia CMOS 130 nm. 24

MATERIAIS E METODOS

A metodologia adotada para esta pesquisa, Fig. 2, possui trés etapas
principais. A 12 consiste no projeto do transformador, com auxilio da 6
ferramenta de simulacao eletromagnética Keysight ADS. A 2° etapa visa
assoclar dois transformadores, para projetar o combinador de poténcia, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Fig. 4. A Ultima etapa, representada pela Fig. 3, consiste na associacao Pout (dBm)

de PAs com o combinador projetado. Um PA de um Unico estagio a 2,4 Fig. 5 — Eficiencia da associacao ideal de 2 PAs
GHz em CMOS 130 nm, baseado no circuito apresentado em [4] fol
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: CONCLUSAO

Foi projetado uma associacao em seérie dos combinadores, como
trabalho futuro, projetar a associacao em paralelo para comparar
metodos e projetar o combinador visando utiliza-lo no casamento
de impedancia de saida.
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Fig. 3 — Associacao de PAs Fig. 4 — Combinador 2 entradas
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